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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE QUALITE CONTROLEE

Conformément a la spécification générique :
NF C 86-010 - février 1975

o0
UTE C 86-612/06%

18 juin 1976

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
CONSTRUCTION :

Matériau semiconducteur : SILICIUM
Polarité : NPN
Matériau du boitier : METAL
Sortie reliée au boitier M

TRANSISTOR BIPOLAIRE
Numéro de type :

2 N 918

DESCRIPTION MECANIQUE

T 92,54 M
Références d’encombrement 43 67 ]
CEl 191-2 B 12 Cc7 c 0\9:% E
2ol
Référence nationale : To-72/F31 £ ®
(TO-72 JEDEC) §-
#0407 _

0.508

APPLICATION ELECTRIQUE

Puissance : TEMPERATURE AMBIANTE.
Fréquence : HAUTE FREQUENCE.
Utilisation : AMPLIFICATION.

NIVEAUX D’ASSURANCE
DE QUALITE

Marquage : 2N 918 FetL
VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)
. : | Ptot (mW)
Températures et puissances
Températures ambiantes de fonctionnement ... T, min — 85°C 200
P T emb max + 150 °C
5 in — 65°C
Températures de stockage : .................. T min
P Y ste max + 200 °C
Température virtuelle de jonction: ............ T o) max 200°C
Dissipation totale de puissance: .............. Piot max 200 mwW
Résistaree-th .._.‘:‘1.. s D””' oy rer-ey) QR0 M) o 2 -
................................. —— FRGN— 852G 5 -
28 ! 29° Tamb ()
TENSIONS ET INTENSITES
Tension collecteur-base : ..................... Vero max 30V
Tension collecteur-émetteur: ................. Voro max 15V
Tension inverse émetteur-base: .............. Viro max 3v
Courant de collecteur: ..... e I max 50 mA

Se reporter au Recueil des Composants homologués pour connaifre la liste des composants répondant & la présente spécification
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CARACTERISTIQUES
Les paramétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d'essai définies dans les groupes A et C.
CONDITIONS LIMITES
PARAMETRE SYMBOLE a Ty = 25°C TYPE
sauf indication contraire min | max | Unité
Rapport de transfert direct du courant
en valeur statique. + P(hmmn le=3mA V=1V 20
Tension de saturation collecteur-émetteur Vo pat le =10mA I, =1mA 0.4 v
Tension de saturation collecteur-base * Vo pomt lo=10mA [, =1mA 1 \
Fréquence de transition. +| le=4mA Vop=10V 600 MHz
f = 100 MHz
Courant résidue! collecteur-base + lopo oy Vep =15V I, =0 10 nA ‘
: Courant résidue! collecteur-base lepomy Vog = 30 Vip=0 1 | pA
- Vep =15V =0
Courant résiduel collecteur-base + leno (2) Tomy = 150 9C 1 A
Courant résiduel émetteur-base + lepo Vep =3V ;=0 10 | pA
Tension collecteur de claquage *V(BR,N;O lp=3mA Iz=0 15 v
lg=1mA Ve =6V
Facteur de bruit + F f = 60 MHz 6 | dB
R, =400
Capacité de sortie +1 Cospiny Vep =10V =0 1,71 pF
- f=1MHz
"y . Vep =0V =0
Capacité de sortie Coap 2 f = 1 MHz 3 pF
Capacité d'entrée Citn Vep =05V e =0 2 pF
e g f=1MHz
| | -(voir note)
: IC=6mA Vpﬁ=12V 15 . dB -
| Gain en puissance Gp f =200 MHz ' ; ‘
R, =R, =500
_ lp=8mMA V.p =15V
Efficacité du collecteur e c CE 28§ %
¢ ‘ f = 500MHz
. g lp=8mA Vi =15V
Puissance en oscillation P, c CE
o f = 500 MHz 30 mw
Résistance thermique jonction-ambiante Rintj—amb) 875 |°Cciw
* Impulsions : t, = 300 s 3<2%
( Note .- Conditions JEDEC : f = 140 kEz
- — - -Documents
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CONDITIONS D'ESSAI ET EXIGENCES DE CONTROLE

GROUPE A

Lot par lot

Tous les essais sont non-destructifs (paragraphe 3.5.6).

EXAMEN CONDITIONS EXIGENCES DE CONTROLE
REFERENCE 5 . 950 g
£l 5) 8 Tamp = 25°C TYPE LIMITES . |Niveau] Np | NoA
sauf indication coptraire min ] max [Uni(é (%
Sous-groupe A1 . F ' 1.5
L { 1.5
Examen visuel 4.2.1 4.2.1 Satisiaisént
EXAMEN OU ESSATY NP NQA Observations
SOUS—-GROUPE A2a
Inopérants II 0,10 diodes (sauf diodes de
redressement )
I 0,15 transistors
II 0,25 diodes de redressement
Sous-groupe A2p F It 0,65
L It 0.65
leno o 434 Ve = 15V 10 | na
T.001 I =0
Xh:u-:ln 4.3.4 Vep =1V 20
T.002 I(,‘ =3 mA
F I 2.5
Sous-grou )
Sous-groupe A3 L | 25
Tena 4.3.4 Vpg =3V 10 HA
T.002 PRSIV
le=O
F 434 Vep =6V 6 | daB
T.008 I = 1mA
R, = 4000
f = 60 MHz
F S4 4
Sous-groupe A4
#—_ L S4 4
1, 434 Vi =10V 600 MHz
T.041 {.= 4mA
{ == 100 MHz
* impulsions 1, = 300 s 3% 2% T _— Documents
A )
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